


































专利名称(译) 有机电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20190363281A1 公开(公告)日 2019-11-28

申请号 US16/079444 申请日 2017-12-25

[标]申请(专利权)人(译) 帕拉丁知识产权私人有限公司

申请(专利权)人(译) 酒井展示制品有限公司

当前申请(专利权)人(译) 酒井展示制品有限公司

[标]发明人 KISHIMOTO KATSUHIKO

发明人 KISHIMOTO, KATSUHIKO

IPC分类号 H01L51/52 H01L27/32 H01L51/56

CPC分类号 G09F9/30 H01L27/323 H01L27/3246 H01L27/3276 H01L51/5237 H01L51/5253 H01L51/5275 H05B33
/04 H05B33/10 H05B33/12 H05B33/22 H01L27/326 H01L51/5262 H01L51/56

其他公开文献 US10644256

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机EL显示装置（100）包括：具有衬底的元件衬底；由该衬底支撑并
分别位于多个像素中的多个有机EL元件；以及限定每个像素的堤层
（48）。多个像素；以及覆盖所述多个像素的薄膜封装结构（10）。堤
层具有包围多个像素中的每个像素的倾斜表面。薄膜封装结构包括第一
无机阻挡层（12），有机阻挡层（14），有机阻挡层包括与第一无机阻
挡层的顶表面接触并离散分布的多个固体部分，以及第二无机阻挡层
（16）与第一无机阻挡层的顶表面和有机阻挡层的多个固体部分的顶表
面接触。多个实心部分包括像素外围实心部分（14一种），每个像素外
围实心部分在第一无机阻挡层上从倾斜表面上的一部分延伸到多个像素
中相应像素的外围区域，每个像素外围实心部分均沿像素整个圆周延
伸。有机阻挡层的折射率n0小于第二无机阻挡层的折射率n1，并且像素
外围实心部分的顶表面均具有大于或等于20度的倾斜角θa。
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